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1. 서론

평판 디스플레이는 2 0 0 1년 세계시장 규모가 2 5 0억$이며,

연평균성장률( 1 9 9 5 - 2 0 0 5년) 또한 15.5% 이상이 가능한고

성장산업이다.

이중 LCD 산업의 규모는 최근 CRT 산업을 능가하고, 디

지털 TV 등 고부가가치 산업의성장세와 더불어디스플레이

시장에서매우중요한 산업적위상을차지하고있다.

무게와부피및 전력소모가큰 음극선관( C R T )을 대치하기

위하여지난20 여년동안꾸준한 연구를실시하였다.

주로 휴대용 컴퓨터, 자동차용 항법장치, 휴대 전화, 군용

제품, 각종 계기판, 캠코더의 뷰파인더 등 사용되고 있다. <그

림 1 >을 보면 1 9 9 0년대 중반까지 노트북P C나 데스크탑 등

모니터 분야에서 시장을 형성하였고, 1990년대 후반부터는

T V시장으로 진입하였으며, 2000년대부터는대형 TV 시장으

로 분야를 넓혀가고 있다. 향후에는 대화면 TV 뿐만 아니라,

고품위T V ( H D T V )용 디스플레이와가상현실 분야및 정보통

신용 디스플레이 분야 등에서 화질이 우수한 평판 디스플레

이가사용될것으로예상되고있다.

한편 TV 시장은 규모가 매우 커 LCD 산업의 새로운 도약

을 위해서는TV 시장으로진입을 하여야한다.

하지만대형 T V와 같은 디스플레이 분야에서는 P D P가 대

화면, 고화질, 간단한 구조, 빠른 응답속도, 넓은 시야각, 얇은

두께, LCD보다 싼 가격 등의 장점으로 대형 TV 시장을 잠식

하고 있어, 동영상을 주로 표시하는 T V특성을 감안하여 볼

때, 정지화상 표시에서 우수한 시인성을 인정받고 있는 L C D

가 동화상표시에서도 CRT 수준의 시인성을 확립할 수 있을

지는현재로서미지수이다.

본 보고서에서는 액정 디스플레이 장치(LCD : Liquid

Crystal Display)에 관하여 좀 더 세부 기술로 분류하고, 국내

에 출원한 특허를 대상으로 출원인별, 연도별, 국가별, 기술

등 4가지로 분석하였다.

2. 본론

2-1. LCD 관련IPC 및기술세부분류.

액정 디스플레이(LCD) 관련 국제 특허 분류 ( I P C )와 세부

기술의 대응관계를<표1 >에 나타내었다.

국내액정디스플레이
(LCD : Liquid Crystal Display)에관한
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<그림1. LCD 응용분야및발전방향>
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<표1 >를 나타내면<그림2 >와 같다.

<그림 2 >에서 system driver는 G09G 3/36과 관련되고,

Color Filter, Polarizer, LCD panel 및Diffuser & Prisms, Light

Guide, Reflector는 G02F 1/1335와 관련되며, Spacer는

G 0 2 F 1 / 1 3 3 9와 Liquid Crystal은 G02F 1/1337이며,

TFT(Thin Film Transistor)은 G02F 1/136이고, TFT(Thin

Film Transistor)의 제조공정은 H01L 29/786, Suppor Main,

Bottom Cover, Case Top은G02F 1/1333과관계되며, Lamp

와 Housing Lamp D-IC(on TCP) PCD는G02F 1/13357, 구

동 Chip 관련배치및 위치는G02F 1/1345와관련된다.

<그림 2> 와 같이 액정 디스플레이(LCD) 관련 세부 기술

들을국제특허 분류( I P C )를 통하여 분류하였으며, 이를기준

으로 1 9 8 0년 ~ 2001년까지국내에출원및 공개된 액정디스

플레이(LCD) 관련특허 13,418 건을유효데이터로 이용하여

분석을실시하였다.

2-2. LCD의특허분석.

2-2-1. LCD의출원년도에따른출원량및 국가별출원비율

<그림 3 >을 보면 액정 표시(LCD) 관련 특허의 국가별 출

원년도에 따른 출원량은 내국인 출원이 1 9 9 1년부터 일본의

출원량을 앞섰고, 1994년을 기점으로 가파른 상승 곡선을보

이고 있으며, 1996년 ~ 1997년까지 급격하게 출원량이 증가

하였다. 이는 평판 디스플레이 시장이 PC 및 노트북용 모니

터 시장에서 TV 시장으로의 진입에 따른 각 기업 출원의 활

발함을보여주고 있으며, 1998년 ~ 1999년 사이에는 IMF 경

제난으로 인하여 연구원 감축과 연구지원비의 감소에 따라

출원량이 현격하게줄어들었음을보여준다.

그러나 일본은 꾸준한 출원량을 보이는 것으로 보아 L C D

와 관련된 지적 재산권에 대하여 우위를 차지하려는 것으로

판단된다.

기 술 세 부 설 명

G09G 3/36

G02F 1/13*

H01L 29/786

IPC 분류

LCD 구동회로

제조 장치 및 제조 라인, 액정에 기초한 것, 예. 하나의액정표시
셀 및백라이트구동 회로

TFT(Thin Film Transistor) 반도체제조공정

G02F 1/133

G02F 1/1333

G02F 1/1334

G02F 1/1335

G02F 1/13357

G02F 1/13363

G02F 1/1337

G02F 1/1339

G02F 1/1341

G02F 1/1343

G02F 1/1345

G02F 1/136

G02F 1/137

구조배치, 액정셀의작동회로 배치

구조배치. (예. case, 섀시, 조립구조, LCD 모듈)

고분자분산액정에기초한것. (특정종류액정)

셀과광학장치. (예. 반사경, 편광자)

조명장치. (백라이트모든관련)

복굴절소자, 예. 광학적보상을위한것 ( f i l m )

액정분자의표면유도배향, 예. 정렬층에의한

가스켓스페이서셀의봉지

셀의주입또는폐색

화소전극

전극을셀단자에접속한도체, 실장구조(구동칩)

반도체층또는기판과구조적으로결합된액정셀. (TFT 구조)

특정의전기또는자기광학효과, 예. 장유도상전이, 배향효과,

게스트-호스트상호작용, 동적산란에의하여특징지워진것

<표1. LCD 기술분야의국제특허분류(IPC) 및기술세부설명>

<그림2. 액정표시장치의세부구성도>

<그림3. 액정표시장치( L C D )의국가별출원년도에따른출원량>
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<그림 4 >와 같이 국내 전체 특허 국가별출원 점유율은 한

국(60%), 일본( 1 7 % ) ,미국(12%), 기타 국가(10%), 네덜란드

( 1 % )등의 순으로 출원을 하였다. 네덜란드는 국가순위에서 6

위에 올라있다. <그림 5 >는 국내L C D의 국가별 출원점유율

을 나타낸것으로한국(63%), 일본( 2 9 % ) ,미국(4%), 네덜란드

(2%) 순 이었으며, 이 중 한국은 1 0 , 2 0 4건, 일본은 4 , 7 1 8건,

미국은6 9 3건, 네덜란드는 2 4 7건, 기타 국가(영국, 독일, 프랑

스, 중국, 대만 등)는 3 5 5건으로 조사되었다. 이는 국내 전체

의 국가별 출원과 국내 L C D와 관련된 국가별 출원은, 한국,

일본, 미국순이지만, 액정관련 기술분야는 네덜란드가기타

국가보다많은출원을 하고있는것으로나타났다. 

상위를차지한국가들의출원인들을 구체적으로 살펴보면,

한국은 삼성전자, LG전자, 엘지 필립스 엘시디, 하이닉스 반

도체, 삼성SDI, 오리온 전기등의 여러 기업에서 출원을 하고

있으며, 일본은 샤프, 소니, 후지츠, 히다치, 미국은 R C A와

IBM 등이고, 네덜란드는 필립스 등이 많은 출원을 하는 것으

로 나타났다.

<표 2 >에서는 국가별로 각각의 IPC 기술별 출원 건수 및

A . I . (기술 집중도, 특허 활동 지수)를 나타낸 것으로, 한국은

액정에 기초한 기술(G02F 1/13-) 분야와TFT 제조공정기술

(H01L 29/786) 분야에서A . I .가 1 . 0과 1 . 1로 나타났으며, 일본

은 LCD 구동회로 (G09G3/36) 분야와 액정에 기초한 기술

(G02F 1/13-) 분야에서 1 . 2와 1 . 0을 보였다. 미국은 LCD 구

동회로 (G09G 3/36) 분야와 액정에 기초한 기술 ( G 0 2 F

1/13-) 분야에서 1 . 3과 1 . 0으로 조사되었는데 이는 일본과

한국이 미국에 많은 특허를출원 하고 있기 때문이다. 네덜란

드( N L )는 LCD 구동회로 (G09G 3/36) 분야에서A.I. 값이 2 . 6

으로조사되었다.

한국은 삼성전자, LG전자, 엘지 필립스 엘시디, 하이닉스

반도체, 삼성 S D I의 5개의대기업에서 액정디스플레이( L C D )

에 많은특허출원을보이고 있으나, 일본은소니와샤프의 두

기업에서 A.I. 의 지수에 많이 기여하며, 네덜란드는 필립스

하나의 기업에서높은A.I. 지수를보이고있는것으로조사되

었다.

2-2-2. 액정표시장치( L C D )의 I P C별 출원년도에따른출원량

<그림 6 >의 액정 표시 장치( L C D )의 I P C별 출원년도에 따

른 출원량을 보면 단연 제조 장치 및 제조 라인, 액정에 기초

한 기술인G02F1/13 의기술분야가다른IPC 기술분야보다

월등히 많은 출원량을 보이는 것으로 나타났다. 1997년

~ 1 9 9 9년에는 I M F위기임에도 불구하고 기업에서 L C D기술

에 대한 시장 잠재력의 중요성을 인식하여 지속적인 출원 유

지 및 증가를보이는 것으로조사되었다. 1999년과2 0 0 0년도

에는 출원량이 급등하였는데, 이유는TV 시장의 확대와 소비

자들이 원하는대형화된 디스플레이, 깨끗한 화질, 빠른 응답

속도를 갖추기 위하여각 기업들이 연구 개발 투자에 힘을 기

울였기 때문이며, 이에 따라 지식 재산권보호 차원에서 특허

출원에 집중을한 것으로분석된다.

<그림4. 국내전체특허국가별출원점유율>

<그림5. 국내액정표시장치( L C D )의관련특허국가별출원점유율>

<그림6. 의액정표시장치( L C D )의 I P C별출원년도에따른출원량>

LCD 구동회로
(G09G3/36) 
건수( A . I . )

액정에기초한기술
(G02F 1/13-) 
건수 ( A . I . )

TFT 제조공정기술
(H01L 29/786) 

건수 ( A . I . )

K R

J P

U S

N L

기타

790 (0.8)

588 (1.2)

59 (1.3)

49 (2.6)

44 (1.6)

6,944 (1.0)

3,309 (1.0)

304 (1.0)

102 (0.8)

194 (1.0)

720 (1.1)

263 (0.8)

28 (0.9)

15 (1.2)

9 (0.5)

<표2. 국가별에따른각각의IPC 기술별출원건수및 A . I . >
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국내에서 L C D와 관련하여 많은 출원을 하고 있는 G 0 2 F

1 / 1 3의 세부분류를 보면아래와같다.

<그림7 >와 <표3 >에서 보면 G02F 1/136(TFT구조) 2,428

건, G02F 1/133(구조 배치, 액정셀의 작동회로 배치) 2,388

건, G02F1/1335(셀과 광학장치, 예.반사경, 편광자) 2,119건

으로 상기 3개기술 분류가 60% 이상의 점유율을 보이고, 이

는 액정 셀에 전압을 인가하는 TFT(Thin Film Transistor)의

기술이 액정 디스플레이 기술에서 중요한 역할을 차지하고

있다는 것을 보여 주는 것이다. 다음으로는 G02F 1/133(구조

배치, 액정 셀의 작동회로 배치)의 기술이 TFT(Thin Film

T r a n s i s t o r )의 기술과 관련하여 배치 면에서 중요한 기술임을

알 수 있고, G02F 1/1335(셀과 광학장치, 예.반사경, 편광자)

기술은 액정의 백라이트와 관련된 광학장치로서 세 번째로

특허출원이많은것으로나타났다.

2-2-3. 액정표시(LCD) 관련기술의다 출원인에따른출원량

다음은 다 출원인(기업별)에 따른 출원량에 대하여살펴본

것이다.

A). 다출원인에따른출원량

<그림 8 >은 L C D의 상위 출원인별에 따른 출원량을 나타

내고있다.

삼성전자가 3 , 3 5 9건으로제 1 위를차지 하고 있으며, 엘지

필립스 엘시디( 1 , 5 3 2건)와 LG 전자( 1 , 3 4 6건)는 삼성전자에

각각 절반에도 못 미치는 출원량을 보이고 있다. 하이닉스 반

도체가1,054 건으로 4위를차지하고 있다. 외국 기업은샤프

6 1 4건, 소니 3 7 5건, 필립스가 2 3 7건으로 내국인에 비해 적은

출원량을 보이고 있다. 국내 다섯 개 기업을 비교하여 보면,

삼성전자와 LG 전자는 전반적인 LCD 기술에 집중적으로 출

원을 하고 있으며, 엘지 필립스 엘시디, 하이닉스 반도체, 삼

성S D I는 각각의 기업들이 갖고 있는 강점인 기술에 대하여

출원을하고 있는 것으로 분석된다. 한편 외국계기업인샤프

와 소니 및 필립스는 자국이 아닌 다른 나라의 틈새 기술 분

야에대하여출원을하고있는것으로 조사되었다.

2-2-4. 액정 표시(LCD) 관련 기술의 상위 출원인과 I P C별

에 따른특허분석

A) 상위각 출원인별에 따른각각의IPC 별출원량 비율

T F T구조(G02F 1/136)

구조배치, 액정셀의작동회로배치(G02F 1/133)

셀과광학장치, 예.반사경, 편광자(G02F 1/1335)

액정에기초 한 것(G02F 1/13)

전극(G02F 1/1343)

액정분자의표면유도배향, 예.정렬층에의한(G02F 1/1337)

구조배치(G02F 1/1333)

가스켓스페이서셀의봉지(G02F 1/1339)

전극을셀단자에접속한 도체(G02F 1/1345)

조명장치(G02F 1/13357)

셀의주입또는폐색(G02F 1/1341)

특정의전기 또는자기광학효과(G02F 1/137)

스위칭소자 2단자및 3단자, 복굴절소자, 고분자분산액정

기타등등G02F 1/13 기타

2 , 4 2 8

2 , 3 8 8

2 , 1 1 9

1 , 2 9 0

7 1 6

7 0 3

4 4 8

3 3 5

2 9 5

1 7 7

1 4 9

1 2 2

1 3 2

기술(IPC) 분류 출원 건수

<표3. G02F 1/13의세부분류>

<그림7. G02F 1/13의세부분류및출원량>

<그림8. 액정표시장치( L C D )의상위출원인별에따른출원량>

<그림9. 상위각출원인별에따른각각의IPC 별출원량비율>
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<그림 9 >의 상위 각 출원인별로 각각의 IPC 별 출원량 비

율을 보면 G02F 1/13의 비율이 모든 출원인에서 가장 많은

비율을 차지하고 있으며, 이는 LCD 관련 기술의 출원이제조

장치, 재료, 화소 전극 구조, sealing 기술, 편광판, 스페이서,

액정 배향, TFT 구조 등의 액정 셀에 관련된 기술에 많은 특

허 출원을하고있음을 보여준다.

국내기업에서는G09G 3/36 액정디스플레이 구동회로와

H01L 29/786 TFT 제조 공정기술에 관한 특허에서도 출원이

높은비중을차지하고있고, 외국 기업에서는액정 디스플레이

구동 회로 기술인 G09G 3/36이 액정에 기초한 기술인 G 0 2 F

1/13* 보다는차지하는비율이적은것으로조사되었다.

B) 상위각 출원인별에 따른각각의IPC 별Activity Index

<표 4 >와 <그림 1 0 >은 상위 각 출원인별에 따른 각각의

IPC 별 A . I .를 살펴본 것으로 삼성전자는 LCD 구동 회로 기

술 분야인 G09G 3/36에서 그리고, 엘지 필립스 엘시디는 제

조 장치 및 제조 라인, 액정에 기초한 기술인 G02F 1/13과

H01L 29/786인 TFT 제조 공정에서 활발한 특허 활동을 보

인다. 하이닉스 반도체는 반도체 회사답게 H01L 29/786인

TFT 제조공정에서 높은 A . I .지수를 보이고 있으며 구동회로

기술인G09G 3/36에서는A.I. 값이 1.1 로나타났다.

삼성 S D I는 제조 장치 및 제조 라인, 액정에 기초한 기술인

G02F 1/13에서 A.I. 지수가 다른 IPC 분야보다 높게 나타났

으며, 샤프는 LCD 구동 회로 기술 분야인G09G3/36 에서활

발한특허출원활동을보이는것으로 조사되었다.

소니는 G09G 3/36 인 LCD 구동회로에서 특허 출원 활동

이 활발하였으며, 필립스는 LCD 구동 회로 기술 분야인

G09G 3/36과, TFT 제조공정기술인 H01L 29/786에서높은

특허 A . I .를 보이나제조장치 및 제조 라인, 액정에 기초한 기

술인G02F 1/13과, 낮은A.I. 지수를보이고있다.

3. 결론

이상으로 액정 표시( L C D )와 관련하여 국가별, 출원인별,

IPC 별, 출원인-IPC 별 특허 출원 및 Activity Index(AI)에대

하여분석하였다.

- 국가별 출원 동향을 보면 내국인 출원과 점유율이 가장

높았으며, 네덜란드의경우전체 특허출원에서6위를 차지하

였으나, 액정 디스플레이 기술과관련하여서는 4번째로 높은

점유율을보였다. 

국가별로 각각의IPC 별 A . I . (특허 활동 지수)를 보면 L C D

구동 회로에서는 외국 국가들은 1.0 이상의 특허 활동 지수를

보이는반면, 한국은 1.0 이 안되는0 . 8의 A . I .를 보이고 있다.

액정에기초한 기술에서는 네덜란드를 제외한한국, 미국, 일

본의특허 활동지수1 . 0으로나타났으며, TFT제조공정기술

에서는한국과네덜란드가 1.1 과 1.2 로 활발한 특허 활동을

하는것으로조사되었다.

외국 국가들은 한국이 우위를 차지하고 있는 기술을 피하

는 전략으로 국내에 특허를출원하고 있으며, LCD와 관련된

특허 활동에서는 한국이 일본과 네덜란드보다는 낮아 L C D

관련 산업의 특허 출원이 타 국가 및 타 산업과 비교하여 열

악하다는것을알 수 있다.

Activity Index =

LCD 관련특정출원인의특정기술(IPC) 전체출원수

LCD 관련특정출원인전체출원수

LCD 관련특정기술(IPC) 전체출원수

LCD 관련전체출원수

LCD 구동회로
(G09G 3/36) 

액정에기초한기술
(G02F1/13-) 

TFT 제조공정기술
(H01L29/786) 

삼성전자

엘지필립스엘시디

LG 전자

하이닉스반도체

삼성S D I

샤 프

소 니

필립스

1 . 0

0 . 6

0 . 8

1 . 1

0 . 7

2 . 1

1 . 2

2 . 1

0 . 9

1 . 2

0 . 8

0 . 9

1 . 2

1 . 1

0 . 6

0 . 9

0 . 9

1 . 3

0 . 7

3 . 2

0 . 6

0 . 6

0 . 7

1 . 2

<표4. 상위각출원인별에따른각각의IPC 별Activity Index>

<그림10. 상위각출원인별에따른각각의IPC 별Activity Index>
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- IPC 별 특허 출원 동향은LCD 제조 장치 및 제조 공정,

외장, 액정 셀 등의 기술 분야에서 활발한 출원을 하고 있으

며, 경제난 속에서도 TV 시장 확대와 연구 개발 투자에 힘을

기울여 지식 재산권보호 차원에서 지속적인 특허 출원을하

고 있다.

- 출원인별 출원 동향을보면 대기업들의 특허 출원이주

를 이루었으나, LCD와 관련해서는 삼성전자 등 다양한 산업

에 투자 및 연구를하는 기업보다 특화된디스플레이 전문 기

업인 엘지 필립스 엘시디와 삼성SDI 등의 특허 활동 지수가

높은것으로조사되었다.

각 대기업들은 제조 장치, 재료, 화소 전극 구조, sealing 기

술, 편광판, 스페이서, 액정배향, TFT 구조등의액정셀에관

련된기술에활발한특허활동을하고있는것으로분석된다.

출원인-IPC 별 특허 출원에서는 각각의 기업들이 타 기업

에서 특허 출원 활동이 활발한 기술 분야는회피하고, 취약한

기술 분야에서는 활발한 특허 활동을 하는 전략을보이는것

으로조사되었다.

국내액정 디스플레이(LCD) 공학분야는 과거와 달리단지

문자 또는 정지되어있는 영상을 표시하며, 소형 디스플레이

장치에 적용하기 위한 것이 아닌, 대형 TV 시장으로 진입에

의하여 큰 사이즈, 고화질, 빠른 응답속도, 동영상 표시, 고계

조 표시, 얇은 두께, 저렴한 가격 등의 해결해야 할 문제점과

원천특허보유의부족함을갖고있는기술분야이다.

정부는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 1 0대 차세대 성

장 동력 발전 전략에디스플레이 분야를발표하여 액정 디스

플레이(LCD) 기술 부분과 관련된 사업을 추진, 원천기술 및

핵심기술 개발을 통한 외국과의 경쟁력에서 우위를 점하기

위해 국가적으로 노력하고 있다. 또 해당 기술과관련된 기업

역시 외국 기업들과의 경쟁에서 앞서기위해 연구 개발에힘

쓰고 있다. 이와 같은 경쟁력 및 원천 기술을 확보하기 위해

정부 및 기업에서는 연구 개발 이전에 선행특허를 조사하여

보다 우수한 기술 획득과 특허 분석을 통한 선진 또는 경쟁

기업의 위치를파악하여 2 1세기를주도할수 있는 위상을 갖

도록노력해야할 것이다. 
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